
 

 

 

 

 

 

 

Директору Института катализа СО РАН, академику РАН, 

доктору химических наук, профессору 

В.И. Бухтиярову 

 

Уважаемый Валерий Иванович! 

Поздравляем Вас и коллектив сотрудников Института катализа 

Сибирского отделения Российской академии наук со знаменательной датой –  

60-летием со дня основания! 

Институт катализа СО РАН на протяжении шести десятилетий занимает 

достойное место среди научных центров России, объединяя достижения химии, 

физики, биологии и математики в работе по решению технологических, 

энергетических и экологических вопросов мировой науки. 

Ученые Института являются авторами фундаментальных монографий и 

статей в ведущих научных журналах, реализуют множество исследовательских 

проектов в рамках важнейших федеральных программ, осуществляют подготовку 

высококвалифицированных научных кадров для нашей страны. 

Институт катализа СО РАН активно взаимодействует с университетами, 

объединяя научно-организационный потенциал академической и вузовской науки. 

В настоящее время Томский государственный университет и Институт катализа 

СО РАН плодотворно сотрудничают как в рамках образовательных программ, так 

и в области разработок прикладного характера. ТГУ и ИК СО РАН совместно 

участвуют в мероприятиях по ФЦП, РФФИ, проектах РНФ, осуществляют 

деятельность в рамках договорных работ.  
Мы высоко ценим наши добрые отношения и надеемся на продолжение 

успешного сотрудничества в интересах российской науки и усиления роли 

отечественного научно-образовательного комплекса в мировом пространстве. 

Пусть эта юбилейная дата станет новым этапом в жизни Института 

катализа СО РАН, на котором будет много достижений и открытий, позволяющих 

воплотить самые смелые идеи и замыслы. Желаем Вам, уважаемый Валерий 

Иванович, и всем сотрудникам Института доброго здоровья, благополучия, 

больших успехов и побед в профессиональной деятельности! 
С уважением, 

  Ректор, профессор                                                            Э.В. Галажинский 

       Президент, профессор                                                  Г.В. Майер 


